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摘要(译)

TFT阵列面板包括绝缘基板，栅极线和形成在其上的存储电极线。栅极
线和存储电极线覆盖有栅极绝缘层，并且半导体岛形成在栅极绝缘层
上。在半导体岛上形成一对欧姆接触，并在其上形成数据线和漏电极。
数据线和漏电极覆盖有钝化层，该钝化层具有暴露漏电极的接触孔。像
素电极形成在钝化层上并通过接触孔连接到漏电极。 TFT阵列面板覆盖
有大致在TFT阵列面板的左上角到右下角或像素电极的方向上摩擦的对
准层。像素电极具有近似矩形的形状并且与栅极线和数据线重叠。像素
电极具有位于像素电极的左上角附近的扩展，以增加像素电极与栅极线
和/或数据线之间的对应重叠区域的宽度。
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